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ВВЕДЕНИЕ 
Успешная деятельность специалистов, связанньгх с 

обслуживанием и разработкой современной технологии и приборов, 
возможна только при постоянном пополнении их знаний новьши 
достижениями в физике полупроводников, полупроводниковой 
электроники. 

Исследование фотоэлектрических явлений в полупроводниках 
всегда бьшо одним из приоритетнмх направлений исследований 
проводимьгх в академических институтах и ВУЗах Республики 
Узбекистан. 

Достижения наших ученнх в этой области находят 
международное признание, отраженн в многочисленньк 
публикациях, как в отечественнмх, так и в зарубежних журналах, 
проводятся совместние исследования с зарубежньши научньши 
центрами, вьшолняются международнме научние гранть1. 

Наша республика неоднократно бьша местом проведения 
международнь1х и республиканских физических конференций. В ряде 
конференций проведенннх в Узбекистане значительное место 
отводилось результатам в области фотоэлектрических явлений. 

Настоягцая конференция является их логическим продолжением. 
Она посвяшена таким актуальньш вопросам фотоэлектроники как 
повшшение кпд фотоэлементов, получение новмх полупроводниковь1х 
материалов для фото и опто электронньгх приборов и датчиков и др. 

В материалах трудов представленнме работм размешенм в пяти 
разделах, охватьшаювдих наряду с исследованиями 
фотоэлектрических явлений в полупроводниках, также и работм по 
технологии получения фоточувствительних материалов и структур, 
по различного рода дефектам и примесям в полупроводниках. 
Думается, что этот подход позволит нам охватить как 
фундаментальнне, так и прикладние аспектм проблем, которьш 
посвяидена данная конференция. 

Работм в тексте приведени в авторской редакции. Внутри 
каждого раздела работм приведенн в алфавитном порядке по 
фамилии авторов работм. 

4 г. Ташкент, 20-21 апреля 2004 г. 
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